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Celou praci Ize rozdelit na ctyfi casti. Uvodni cast tvorf prvni tfi kapitoly, kde
jsou pfehledne uvedeny zakladni informace o soucasne fotovoltaice,
vlastnostech amorfnfch a mikrokrystallckych tenkych vrstev kfemiku a popisu
pouzitych experimentalnich metod. Samotny Uvod je pochopitelne psan
s urcitym nadsenfm pro pfednosti fotovoltaickych clanku. Uvital bych ponekud
kritictejsf pffstup, napf, z hlediska narocnosti vyroby, casove zavislosti na
slunecnfm svitu a kumulace vyrobene energie, degradace materialu a zarizeni
atd. Kapitola o Tenkych kfemikovych vrstvach je napsana velmi pfehledne a
ctive. Jen bych vytkl na strane 13. formulae! ,,pfestava platit zakon zachovani
hybnosti" i kdyz z kontextu je zfejme co tim autor mfnil. Velka pozornost je
venovana Popisu pouzitych experimentalnich metod. Jedna se o standardni
metody a postupy, ale jejich popis je duJezity pro pozdejsi diskuzi. Vlastni
experimentalni vysledky uvedene'v teto kapitole maji pfedevsim ilustrativnf
charakter. Metody SSPG, SPV, CPM jsou osvedcene metody s pfesnostf
postacujici pro tyto ucely. Presto by textu prospela urcita pfisnost (napf. A je
jednou absorpce, pak absorbance , odrazivost Si v rozsahu 1 - 3 eV se prece jen
viditelne meni, vysledky na obr. 3.7 by si zaslouzily popis ( periodicka struktura
pro mikrokrystalickou vrstvu ), chybi citace vysledku pro krystalicky Si, atd.).
Vzhledem k ucelu cele prace i detailnejsi diskuzi by prospelo uvedeni optickych
vlastnosti kfemiku v rozsahu 1-4 (radeji 6) eV (napf. R, n, k nebo GJ , e2 )•
Nejvetsi pozornost je zcela pochopitelne venovana Ramanove spektroskopii
( historicky uvod je velmi sympaticky) a obecne uzivane metodice vyhodnoceni
Ramanovych spekter pfedevsim z hlediska pomeru amorfni a mikrokrystalicke
slozky. Kriticky je rovnez hodnocena uloha AFM pro tyto ucely. Pfes
nepominutelnou kvalitu textu je tfeba vytknout mensi nedostatky ( v jednom
odstavci je symbol a pouzit pro dve ruzne veliciny ), tvrzeni o absorpci oxidove
vrstvy v blizke uv je nespravne (str. 36), chybi odkaz na vysledky na obr. 3.12,
ktery se lisi od 3.7. Obr. 3.14 ma zfejme jen ilustrativni charakter, nicmene
schazi udaje o puvodu dat, rovnez chybi legenda (fialova je zfejme soucet
Gaussovych kfivek).

Nejdulezitejsi vysledky jsou uvedeny ve druhe casti, ktera pojednava o Vypoctu
krystalinity ze spektra Ramanova rozptylu. Na specialne pfipravenem vzorku a
pomoci faktorove analyzy autor prokazal, ze Ramanovo spektrum je slozeno
pouze ze dvou pfispevku na rozdil od bezne, ale ne dobfe zduvodnene praxe
rozkladu na tfi Gaussovy kfivky. Podrobne se venoval vypoctu korekcniho
faktoru pro ruzne vlnove delky budiciho laseru a konlo-etnim podminkam a



pfedpokladum vedoucim ke spravnym vysledkum pro jednotlive lasery. I tady
dosahl puvodnich a fyzikalne dobfe zduvodnenych vysledku a to s pomerne
vysokou pfesnosti. Pfes uvedeni fady grafu spojenych s analyzou spekter
postradam alespon jeden obrazek skutecne namefeneho spektra s podrobnou
legendou (viz obr. 3.13 ). I kdyz faktorova analyza je spolehlivy matematicky
nastroj, tak pfece jen konkretni fyzikalni model by pro rozklad spekter mohl byt
verohodnejsi.

Tfeti cast je venovana Rychlemu rustu a kvalite mikrokrystalickeho kfemiku.
Duvodem je pfedevsim orientace na prakticke vyuziti technologie pripravy
fotovoltaickych clanku v prumyslove vyrobe. Autor vyuzil metod a pfistupu
popsanych v pfedchazejicich kapitolach a prokazal jejich uzitecnost pfi feseni
aplikacnich uloh. Jednim z dilcich, ale vtipnych vysledku je doporuceni pro
rychlou charakterizaci kvality vrstev z pomeru absorpce pfi dvou vhodne
zvolenych vlnovych delkach.
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Ctvrtou cast tvofi kopie sesti publikaci, na kterych ma autor zasadni podil. I
kdyz obsah techto publikaci je soucasne obsahem disertacni prace, je jejich
uvedeni pro ctenafe velmi prijemne a uzitecne. Navic vsechny prace byly
publikovany v casopisech s pfisnym recenznim fizenim a tak vlastne jsou jiz
obhajeny a zpfistupneny fyzikalni komunite. Tim je uloha recenzenta velmi
usnadnena.

Cela prace je napsana velmi pfehledne a velmi dobfe se cte. Bylo by mozne ji
doporucit i jako dobfe napsany uvod do zminene problematiky. Rovnez po
formalm strance je velmi pekna. Obsahuje pomerne velke mnozstvi citovane
literatury, coz svedci o autorove dobrem pfehledu.
Jestli je mozne neco vytknout praci jako celku, pak je to ponekud empiricky
pfistup, ktery je mozne vysvetlit durazem na technologicke stranky fesene
problematiky. V zaverecnem pfehledu je dokladovano spoluautorstvi
M.Ledinskeho ve 21 clancich v impaktovanych casopisech, v 15 publikacich
v konferencnich mezinarodnich a 4 ceskych sbornicich vcetne 13
nepublikovanych konferencnich pfispevcich. Dulezita je vlastni kriticka
poznamka o podilu autora na jednotlivych publikacich. Celkovy vysledek je
silne nadstandardni a svedci o autorove pracovitosti a pfedevsim o jeho
schopnosti tvurcim zpusobem pfispet k feseni aktualni fyzikalni problematiky.
Ze vsech techto duvodu doporucuji, aby tato prace v pfipade uspesne obhajoby,
byla pfijata jako disertacni v doktorskem fizeni.
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